Espejos de Corriente y Cargas Activas
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Polarizacion en Circuitos Integrados (ClIs)

= Los circuitos de polarizacion con muchas
resistencias y capacitores son inadecuados para

Cls

= Es mucho mas facil fabricar transistores que
resistencias y capacitores en un CI

= [.as caracteristicas internas de los transistores en
un CI pueden igualarse mas facilmente
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Transistor Conectado como Diodo
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Espejo de Corriente con BJT's
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Fuente de Corriente con BJTs
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Generadores de Fuentes de Corriente
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Efectos de la B en el Espejo de Corriente
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Espejo de Corriente con Amplificacion de [
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Espejo de Corriente tipo Widlar
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Efectos del Voltaje Early
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Fuente de Corriente Cascode con BJTs
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VC3E1 — 2VBE
VC3E1 =V + VCE2 — ZVBE
VCEZ =V

luego, el efecto
Early se minimiza,
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Espejo de Corriente E-MOS
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Fuente de Corriente E-MOS
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Espejo de Corriente E-MOS (cont.)
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Espejo de Corriente E-MOS tipo Wilson

| 0,y O, forman el espejo de
V) Irer L corriente
I 4( 0
oV [REF — ]DSl
s | IRZ
T E [, =15 =1,
| ‘ a Visi = 2VGS
Qlj= il O
0 Visa =Ves
l [, =Bl

Dr. J.E. Rayas Sanchez



Espejo de Corriente tipo Wilson modificada
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0,y O, forman el espejo de
corriente (K, = K,, K, = Kj3)
Lpgr = L psq =1 g,

[O = ]DS3 = [DS2

VDSZ = VGS
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Espejo de Corriente tipo Cascode
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M, y M, forman el espejo de
corriente (K, = K5, K, = K,)
Iy =153 =1
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Emisor Comun con Carga Activa

Para sefnal pequena:
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Emisor Comun con Carga Activa (cont)
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Emisor Comun con Carga Activa (cont)
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Amp. Dif. BJT con Carga Activa
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Amp. Diferencial CMOS con Carga Activa
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